(D Germanium-pnp-Legierungstransistor GC301

Der MF-Transistor GC 301 ist ein legierter pnp-Flichentransistor in dem
Gehiuse = TO 18. Der Einsatz ist vornehmlich fir NF-Endstufen mittlerer
Leistung (Pc = 400 mW) und Treiberstufen.
Statische Kennwerte (fir %, = 25 °C)
Kollektorreststrama
—lcpo = Zﬂp.ﬁ bei —Ucg = 6V
—Iren -L_:S-Dﬂlu.A bei —Ueg = 6V
=lggn = su[.uil bei —'—UEE =10V
—lcgn = 30 pA  bei —Ugg = 32V
Sartigungsspannung
a) —Ucpge = 0,5V bei —lpg = 34 mA, —liz = 500 mA
b) —Ucgga: = 0,5V bel —lg = 21 mA, —lc = 500 mA
£) —Uggsa: = 0,5V bei —lp = 14 mA, —lc = 500 mA,
d} _UCE“.: < 0,5Y bei -—'a = 9mA, —-IC = 500 mA
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Grenzirequenz in Emitterschaltung Grenzwerte (fir 1, = 45°C)
fhz1e = 10 kHz (bei —Ugg = 2V, —lc = 10A) —Ucgo =0V —lc=15A

—Uggg =10V lg = 0,6A
_UEE - 3u v —45 = 'ﬂ.‘ A
—Iz =05A & =75°C

Gleichstromverstirkung (bei —Ugg = 1V, —lc = 500 mA)
(impulsmiBig gemessen)
l} B=18...35
b) B=129...55
c) B=45... 88
d) B=72
Wirmewiderstand

grd
R < 75 Bestellbezeichnung fir einen Transister: Transistor GC 301
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Anwendung

Gegentakt-B-Verstirker mit den Transistoren 1 x GC 301 ohne Ausgangstrafo

Der Transistor GC 301 mit einer maximalen Veriust-
leistung von 400 mW ist vor allem zum Einsatz in trag-
baren Rundiunkgeriten und Verstirkern bestimmt, bei
denen bei miBiger Batteriebelastung eine Ausgangs-
leistung von ca. 1W gefordert wird.

Durch denWegfall des Ausgangstransformators wird neben
einer Gewichts- und Raumverminderung des Verstirkers
eine Verbesserung der Wiedergabegiite (kleinerer Klirr-
faktor) und des Wirkungsgrades erreicht. Die beiden End-
stufentransistoren sind gleichstrommiflig in Serie, wech-
selstrommiiBig aber parallelgeschaltet. Der Lautsprecher

wird gleichstromfrei Uber einen Koppelkondensator von
500 1F angeschlossen, Durch die Serienschaltung der Tran-
sistoren liegt im Ruhezustand an jedem Transistor nur die
halbe Batteriespannung. lhrevelle Leistungsausbeute mull
bis zum maximal zulissigen Kollektorstrom ausgesteuert
werden. Die erforderliche Steuerleistung liefert eine nor-
male Treiberstufe mic dem Transistor GC 116 mit zwei ge-
trennten Sekundirwicklungen. Die Gegenkopplung vom
Ausgang auf die Basis des Treibertransformators dient zur
Verkleinerung des Klirrfaktors und zur Linearisierung des
Frequenzganges.

Dimensionierung der Schaltung

Ry = 125KkL! Einstellregler
Ry = 2ki}
Ry = 4001}
o= Ry = 5004}
Rg = 2ki}
Rs = 5001} Einstellregler
Ry = 500L) Einstellregler
Rg = 501}
Vg Ry = 500} NTV-Widerstand
il Rig = 501} NTC-Widerstand
sdoy Ry = 500
R1é [] R, =82 Riz= 2 ki)
Ris = S0k}
Ryg= BL]
T1=GC11¢
L T2, Ti1=12x GCIN
Cz = 10puF Ci = 500 uF
Technische Daten
Transistoren GC 116, 2 x GC IO
BB PRI 5 cc v i i o e R 3 e A e 9y
T L e e C e 165 mA bel Vollaussteuerung
15 mA ohne Eingangssignal
Maximale Ausgangslalstung ........c..oviiiioriiiiiiaiann e 1w
Elbganpiwidbrsting . ..ooooncciinamanm s i B R e e 250 Ohm
T e T B Ohm
KRrrinknor Ko Bl AR . i s e s e T S 3,59
- Bel 5000 HZ. oo s'unﬁi bei der Ausgangsleistung 1'W
Unters Grenzirequenz .............. 80 Hz
Obere GrenZireqUenZ ... ...vucw e es e isaeaan e raesss 15 kHz
Eingangsspannung fiir Vollaussteuerung .............. S o S o e e 40 mv
Gesamte Leistungsverstirkung ... .. ... i 52dB
Temperaturbereich ................ 0...50°C
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